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Bastlerbausatz Luxmeter

1. Funktionsbeschreibung :

Das Luxmeter dient Zur Messung der Beleuchtw
ungsstarke. cmm.zmmmwmmcawm wird digital an-
gezeigt. Als Meblempfdnger dient eine Fotodi-
ode vom Typ SP 105, Diese Fotodiode besitzt

eine spektrale Empfindlichkeitscharakteristik,
die der des menschlichen Auges sehr nahe

kommt ., Dadurch ist es méglich, das Licht von
Lichtquellen dar unterschiedlichsten spektra-
Len Zusammensetzung ohne Einschaltung spezi-
eller Filter zu messen.
Der Fotostrom der Fotodiode wird mittels ei-
nes Operationsverstarkers B 061 verstdrkt und
in eins proportionale Spannung umgewandelt.
Dar MeBbereich wird durch den Gegenkopplungs-
widerstand bestimmt. Mit Verwendung des mit-
gelieferten Widerstandes R 3 ergibt sich ein
Melkbereich von 1000 lux. Wird ein anderer
MeBbereich gewinscht, muB der Gegenkopplungs-
widerstand entsprechend verandert werden z.B.
R 3 = 33 kOhm fir einen MeBbereich wvon
10000 lux. Auf der Platine 1st die Moglich~-
‘keit der Unterbringung von 3 Bereichswider=-
stidnden gegeben, die bei Bedarf durch ainen
Umschalter aullerhalb der Platine gewdhlt wer=
. den kénnen.Die der Beleuchtungsstérke pro-
portionale Spannugg wird auf den Eingang des
~ AD~-Wandlers C 520 gegeben, durch diesen in
eine digitale Information umgesetzt und an=
gezeigt, . e,
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auch Absolutwerte gemessen werden,

2. Aufbau und Abgleich

chaltung wurde auf zwel Platinen aufge-

g;ﬂt? Auf dag Anzeigeplatine (Bild 2 und 3)
befinden sich der Decoder und die Anzeige.
Diese Platine kann Uber die Grundplatine

Bild 4 und 5) montiert werden. Die Bohrungen
gﬁr die entsprechenden Verbindungen zwischen
Grund= und A nzeigenleiterplatte liegen direkt
dbereinander. Auf der Grundplatine befinden
sich der OPV sowie der AD-Wandler und die Ver-
sorgungsspannungsgewinnung.
Wegen der duBerst geringen Strdme bei der
Lichtmessung mit der Fotodiode ist beim L&ten
auf duBerste Sauberkeit zu achten, FlufBmittel-
reste sind grindlich zu beseitigen.
Wegen der verwendeten schmalen Leitungsziige
zur Erreichung der geringen GrdBe und der ver-
wendeten Schaltkreise sind nur Kleinlétkolben
Zu vgrwenden. Die Betriebsspannung von 5 V ist
auf = 10% einzuhalten,
Die SP 105 ist entweder direkt auf der Leiter-
platte anzuordnen oder iiber eine abgeschirmte
Leitung anzuschlieBen,

Der Nullabgleich erfolgt bei vdllig abgedun-
keltem Fotoempfanger,

Zwischen AnschluB 6 des IS 3 und Masse ist ein
MeBgerdt mit mdglichst kleinem SpannungsmeBbe-
reich (mV) anzuschlieBen und mit dem R 4 ein
Wert in der Nidhe Null einzustellen. -~

Oer am IS 2 wird etwa in Mittelstellung ge-
bracht und mit dem R 6 die Digitalanzeige des
Luxmeters jetzt auf Null gebracht.

Das Gerdt ist jetzt fir Relativmessungen abge-
glichen,

-um -Ab'gluch Zur Messung von Abgsolutwerten der
chtungsstirke ist

_ thode geeig-
Lichtwurflampe 12V / 50W wird mit
lichst mit oinep oo ionStrom von Is3,6 A (mdg-
betrisben. - ner Genauigkeit von besser 1%)
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Die Fotodiode wird in einem Abstand von 200 mm |
von der Lampenwendel gebracht., Mit dem R 5 am
IS 2 wird jetzt Vollausschlag (999) an der Di-
gitalanzeige eingestellt (= 999 1x), |
Fiir Genauigkeiten besser 30% ist der Abgleich
durch Vergleich mit einem hochwertigen Be-
leuchtungsstéarkemesser erforderlich,

3., Anschlufbelegungen -

AnschluBbelegung B 061
Kleinleistungs~BIFET-Ope rationsvafr'sztanltﬁ,ﬁj in
bipolarer Technik mit Sperrschichtfeldeffekt-
transistoren in der Eingangsstufe =
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Schaltung :WF]; Eingangs-

Pin 8 nicht belegt
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AnschluBbelegung D 347

l
iber in I"L~Tech=-
D zu 7-Segment~Dekoder / Tre
ggk mit Konstantstrom-Ausgangsstufen

15 1 %
BE-PIN 1 : Eingang B
2 : Eingang C
3 : Stromregelung
4 : Eingang BI
5 : Eingang RBI
6 : Eingang D
7 : Eingang A
8 : Masse
9 : Ausgang e
10 : Ausgang d
11 : Ausgang c
12 : Ausgang b
13 : Ausgang a
14 : Ausgang g
15 : Ausgeng f
16 : Betriebsspannung Ua
Betriebsbedingungen D347

etriebsspannung 3 U =4,75V bis 5,25V
Stromaufnahme | s I'--ZO.A
H-Eingangespannung U'H-Z.OV bis 5,5V
L-Einglngatplnnung :'Ui = OV bis 0,8V
Umgebungstemperatur . v .5 O bis +7o°c




AnschluBbelegung v 4001 ' e

4 NOR-Schaltungen mit fe 2 Eingéngen B,




AnschluBbelegung C 520

-Digit-Analo /Digital~Wandler nach dem
gunlESIOPO-Vegfahren far digitale Anzeigeein-
heiten, Ausgabekode BCD, multiplex

1 &
BE-PIN 1 : BCD-Datenausgang Q,

2 : BCD-Datenausgang Q
3 : NSD=-Digit~Ausgang ?Zehner)
4 : NSD-Digit-Ausgang (Hundert)
5 : LSD=Digit-Ausgang (Einer)
6 : Geschwindigkeitsumschaltung
7 : Masse

8 : Nullpunktabgleich

9 : Nullpunktabgleich

10 : Eingang: low

11 : Eingang: high

12 : Integrationskondensator

13 : Endwertabgleich

14 : Betriebssgpannung Ug

15 : BCD-Datenausgang QC

16 13

BCD-Datenausgang Qg

Betriebsbedingungen C 520

Betriebsspannung : U_=4+4,5V bis +5,5V
- Stromaufnahme 1 I23 20mA

E;ga;qgjgpnnnung_al PIN 11 : OV bie +999my

Umgebungstemperatur 1q),= 0 bis +70°C




Anschluflbelegung Lichtemittaran

Zweistellige griinleuc
elemente mit D ade

AnschluBschema e ‘ a
AnschluB Ziffer Balégung

Katode C i
Katode E ="
Katode D 2 s
Anode JerlplC v OF
Anode | A
Katode D N

=l

Katode C
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Grenzwerte for den Bet_riebstampera*turbereich:
30V
25V
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S8i-Sensorwelle SP 10
Kenndaten bai:o;.-/ 25%:,
I, = 3uMA / E=10001x

Uo = 440mV

As max = 550nm
tr,tf = 1,0us

] =
-

'4.‘Farbcode far: W:I.do'rdtlndn ' I

‘ i

Farbe 1.Ring 2.Ring 3.Ring Q.Rj,wh -y 1

'11b'f‘ = - 10‘2’. _:r'h__- : J.T' ~ihnn - l_I -
gold ' ol T

schwarz -
braun .
rot

orange
golb
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